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加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 17 日 – 凌力尔特公司 

(Linear Technology Corporation) 推出 LTC4444/-5 的 H 级版本，该器件是一款高速、高

输入电源电压 (100V)、同步 MOSFET 栅极驱动器，为在同步整流转换器拓扑中驱动高

端和低端 N 沟道功率 MOSFET 而设计。该驱动器与功率 MOSFET 以及凌力尔特公司很

多 DC/DC 控制器之一相结合，可构成完整的高效率同步稳压器。LTC4444H/-5 在 -40°C 

至 150°C 的节温范围内工作，而 I 级版本的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。 

该器件集成了自适应贯通保护功能，以最大限度地缩短死区时间，同时防止高端和

低端 MOSFET 同时导通。这些强大的驱动器在 1.5Ω 下拉阻抗时能提供高达 1.4A 以驱

动高端 MOSFET，在 0.75Ω下拉阻抗时则能提供 1.75A 以驱动低端 MOSFET，从而使

该器件非常适用于驱动大栅极电容、大电流 MOSFET。LTC4444H/-5 可驱动多个并联的 

MOSFET，以用于较大电流的应用。当驱动 1000pF 负载时，高端 MOSFET 的快速 8ns

上升时间、5ns 下降时间和低端 MOSFET 的 6ns 上升时间、3ns 下降时间可最大限度地

降低开关损耗。 

LTC4444H/-5 针对两个与电源无关的输入进行配置。高端输入逻辑信号的电平从内

部移位至自举电源，该信号可在比地高 114V 时工作。LTC4444-5 在 4.5V 至 13.5V 的范

围内驱动高端和低端的 MOSFET 栅极，而 LTC4444 则在 7.2V 至 13V 的范围内驱动高

端和低端的 MOSFET 栅极。 
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这两款器件都采用耐热增强型 MSOP-8 封装。千片批购价均为每片 2.00 美元。如

需更多信息，请登录 www.linear.com.cn/product/LTC4444。 

 

性能概要性能概要性能概要性能概要：：：：LT4444H/-5 

• 高速 / 高压同步 N 沟道 MOSFET 驱动器 

• 100V 最高电源电压 

• -40°C 至 150°C 的工作结温范围 

• 在 0.75Ω 下拉阻抗时提供大驱动电流 

• 4.5V/7.2V 至 13.5V 的栅极驱动电压 

• 自适应贯通保护 

• 驱动高端和低端 MOSFET 

• 驱动 1000pF 负载时，高端栅极具 8ns 上升时间、5ns 下降时间 

• 驱动 1000pF 负载时，低端栅极具 6ns 上升时间、3ns 下降时间 

• 用于栅极驱动电压的欠压闭锁 

• 耐热增强型 MSOP-8 封装 

 
 
 
 

凌力尔凌力尔凌力尔凌力尔特公司简介特公司简介特公司简介特公司简介 

 

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员，在过往的 30 年

时间里，一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电

路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁，应用

范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航空航天

系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 

IC、以及 µModule


 子系统等。 

 

 

LT、LTC、LTM、µModule 和 是凌力尔特公司的注册商标。所有其他商标均为其各自拥有者的产

权。 
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